
Amplificador de Potência

SEL 369 Micro-ondas/SEL5900 Circuitos de Alta Frequência

Amílcar Careli César
Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da 

EESC-USP



Atenção!

 Este material didático é planejado 
para servir de apoio às aulas de 
SEL-369 Micro-ondas, oferecida 
aos alunos regularmente 
matriculados no curso de 
engenharia elétrica/eletrônica e 
SEL-5900 Circuitos de Alta 
Frequência, oferecida aos alunos 
regularmente matriculados no 
curso de pós-graduação em 
engenharia elétrica.

 Não são permitidas a reprodução 
e/ou comercialização do material.

 solicitar autorização ao docente 
para qualquer tipo de uso distinto 
daquele para o qual foi 
planejado.

2SEL 369/SEL5900 Prof. Amílcar Careli César USP EESC SEL26/06/2018



Amplificador de potência
Parâmetros  S de baixo sinal não são 

adequados para projeto de amplificador de 
potência

Parâmetros S de sinal elevado não são bem 
definidos e são difíceis de serem medidos

Informações para projetos de amplificadores 
de potência
– Potência de saída e ganho no ponto de 

compressão de 1 dB
– Coeficientes de reflexão e carga em função da 

potência
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Pontos de compressão e intersecção de 3ª ordem
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Ponto de compressão de 1 dB (1)
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Ponto de compressão de 1 dB (2)
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Ponto de compressão de 1 dB (3)
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Faixa dinâmica (DR) - 1
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Faixa dinâmica (DR) - 2
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Distorção de sinal-1
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Distorção de sinal-2
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Distorção de sinal-3

26/06/2018 SEL 369/SEL5900 Prof. Amílcar Careli César USP EESC SEL 12

       1 2 2 11 2 1 2 1 12 2        2   2  2 2f f f ff f f f f f f f  

 
 

2

2

1

2

1

1

3                          
   
      

 
2  

                
    

          3
   2

 
 

f

f f
f f

f




Fora de escala

largura de faixa


frequência (Hz)



Ponto de intersecção de 3ª ordem
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Faixa dinâmica
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Faixa dinâmica (DR)
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Faixa dinâmica livre de espúrios (DRf)
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Potência de saída constante vs. Impedância de carga
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PROJETO DE AMPLIFICADOR DE 
POTÊNCIA

Exemplo 4.7.2, G. Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers, 1984, p. 
185, 
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Enunciado 
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Ref.: livro do Gonzalez, 1ª edição, p. 184



Contornos de potência de saída
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G. Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers, p. 183, 1984



Rede de casamento de saída
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G. Gonzalez, Microwave Transistor
Amplifiers, p. 184, 1984



Rede de casamento de entrada
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G. Gonzalez, Microwave Transistor
Amplifiers, p. 186, 1984


